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Information

B304D
B305D Weiterentwicklung des Schaltkreises A 301 D bzw. TCA 205 A

B306 D
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Integrierte Initiatorschaltkreise

Anwendung: Realisierung von induktiven fotoelektrischen und
kapazitiven Initiatoren

Besondere Merkmale: — Reduzierung der Anschliisse bei B 306 D auf 8

— groRer Betriebsspannungsbereich von 4,75...30V
(B305D 9...30V,daLED-Schaltzustandsanzeige
vorgesehen)

— hoher Ausgangsstrom von 70 mA (50 mA bei Vorgénger-
typen)

— thermische Schutzschaltung fiir §max —150°C

— Ausgénge wirken im High-Zustand wie Konstantstrom-
quelle (1,5 mA)

— automatische Ausgangskurzschlu3strombegrenzung bei
100 mA

— Tri-state-Programmiereingang bei B 304 D, B 305 D fir die
maoglichen Zustande

— Grundhysterese

— 10fache bzw. stufenlos einstellbare Hysterese (stufenlos
bei B 304 D)

— Q- und Q-Ausgang fiihren gleichzeitig High-Potential

— Ausgange intern mit Freilaufdioden fir induktive Last be-
schaltet

— Einsparung an externer Beschaltung




Gehause: Kunststoff, dual-in-line

Bauform: 21.2.1.2.14 nach TGL 26713 fiirB304D,B 305D
21.1.1.2.08 nach TGL 26713 firB 306 D

Masse: =15g

Abmessungen in mm und AnschluBbelegung:

B304Dund B305D
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1 — Emitter Einzeltransistor Er,

2 — Kollektor Einzeltransistor K+,

3 — Verstidrkereingang E,

4 — Verstdrkerausgang A,

5 — Verstarkerausgang A,

6 — Ausgang Endstufe Q

7 — nicht belegt bei B304 D
Betriebsspannung Ug bei B 305 D

[

21.2.1.2.14 TGL 26713

8 — Programmiereingang E,
9 — Masse M
10 — Ausgang Endstufe Q
11 — Betriebsspannung Us bei B 304 D
Anschlul® LED bei B 305D
12 — Anschlul®
Integrationskondensator C
13 — Ausgang Stabilisierungs-
spannung A,
14 — Basis Einzeltransistor By,



B 306 D
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1 — Verstarkereingang E;
2 — Verstarkerausgang A
3 — Verstarkerausgang A, i
4 — Ausgang Endstufe Q 045:31s
5 — Masse M
6 — Ausgang Endstufe Q
7 — Betriebsspannung Us 21.1.1.2.8 TGL 2673
8 — Anschlul Integrations- 8 765
kondensator C 1!
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Blockschaltung B304 D, B 305D (Beim B 304 D entféllt die Schaltzustandsanzeige):
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Blockschaltung B 306 D:
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Grenzwerte, glltig flur den Betriebstemperaturbereich:
min. max.
Betriebsspannung B304 D, B 305D Us 4,75 30 v
B306D 9 30 "
H-Ausgangsspannung Ugn 0 30 v
L-Ausgangsstrom loL 0 70 mA
Spannung am Programmiereingang Ee Uge 0 30 Vv
Strombelastung der intern stabilisierten
Spannung B304D,B305D —lay 0 3 mA"
Kollektor-Emitter-Spannung des
Einzeltransistors T,
B304D,B305D Ucers 0 30 Vv
Kollektorstrom des Einzeltransistors T,
B304D,B305D lers 0 70 mA
Basisstrom des Einzeltransistors T,
B304D,B305D lars 0 5 mA
Verlustleistung des Einzeltransistors T,
B 304D, B 305D Protyy 300 mw?
Betriebstemperaturbereich i 8 -25 +70 °C




1) Strombelastung der intern stabilisierten Spannung in Abhangigkeit von der Be-
triebsspannung
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2) Verlustleistung des Einzeltransistors T, in Abhangigkeit von der Betriebsspannung
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Elektrische Kennwerte (Us = 4,75...30V, fir B 304 D, B 306 D bzw.
Us=9.,.30V{irB305D, %, =25°C — 5K):

Stromaufnahme

Us=30V ls
S3, S4 offen

S1, S2 geschlossen

L-Ausgangsstrom an Q bzw. Q UoL
Us = 4,75V bzw. 9V, S2 geschlossen,

S3, 54 offen, lg. = 16 mA, S1 offen bzw.
geschlossen

L-Ausgangsspannung an Q bzw. Q Uow
Us = 4,75V bzw. 9V, 30 V an Qg bzw. Qg

S2 geschlossen, S3, S4 offen,

S1 offen bzw. geschlossen

Konstantstrom im H-Zustand aus Q bzw. Q —lon
Us =30V, 0V an Qg bzw. Qg,

52 geschlossen, S1 offen bzw. geschlossen,

Sa, S4 offen

L-Ausgangsstrom aus E;
Us=30V,0VanE; B304D,B305D —lg
S;... 5, offen

H-Eingangsstrom in E;
Us=30V,30VanE; B304D,B305D |lg
Si... 34 offen

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

des Einzeltransistors T1

Us=475Vbzw.9V, B304D,B305D Uegsat 11
2mA an By, 0V an Eyy

30V an K"nn

Si...5; offen

min.
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max.
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mV
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Melischaltungen:
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3) Ug beim B 304 D; Anschlu3 LED; Normschwingkreis: f, = 100 kHz = 5 %
R, =20k2 +1%
4) U beim B 305 D; offen beim B 304 D; Toleranz der Widerstandswerte = 1%
Toleranz der Kapazitatswerte = 2,5 %
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Normschwingkreis: f, = 100 kHz = 1 %
R, =20k +1%
Toleranz der Widerstandswerte: + 1 %
Toleranz der Kapazitatswerte: + 2,56 %
Bestellbezeichnung: Integrierter Schaltkreis B 304 D
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